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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Gepanzertes Gehause fur eine LeistungshaJbleitervorrichtung und Verfahren zu deren Herstellung 

(§7) Die vodieggnde Erflndung verwirkiicht ein gepanzertes 
Gehause fur eine Leistungshalbleitervorrichtung, bei der die 
beim Einfuhren der AnschluSabschnitte einer Elektroden- 
platte in Einfuhroffnungen des gepanzerten Gehauses und 
dem daran snschlie&enden Bfegen entstehende Risse ver- 
hindert werden konnen, bei der eine zwischen der Befesti- 
^•jno^schrDubsn-Einfuhrfiffnung des AnschJuSabschnitts 
und der Schraubenoffnung einer AnschluSmutter auftreten- 
de fehJerhafte PaSgenauigkeit und dergleichen verhindert 
werden kann und bei der der automatische Zusammenbau 
erJeichtert werden kann. Hierbei wird vorab eine AnschluS- 
mutter-Abdeckung gegossen. Die AnschluSmutter-Abdek- 
kung besitzt einen ersten konkaven Abschnitt, der die 
AnschluSmutter abdeckt und derart halt, daS ein Verdrehen 
" wahrend der Befestigung einer Schraube verhindert ist und 
t einen zweiten konkaven Abschnitt, in den die Spitze des 
Schraubenabschnrtts des Schraubenbolzens eindringen 
kann. Die Elektrodenplatten, deren Anschiu&abschnrtt mit- 
tels einer PreSmaschine oder dergleichen vorab in eine 
vorbestimmte Form gebogen wurden sowie die AnschluS- 
mutter- Abdeckung mit der darin eingefuhrten AnschluSmut- 
ter, die durch den ersten konkaven Abschnitt gehalten wird, 
sind in einer MetaJI-GuSform fur das gepanzerte Gehause 
angeordnet. Die Elektrodenplatten und die AnschluSmutter- 
Abdeckung werden mit dem gepanzerten Gehause einstuk- 
kig durch ein Einsprit2-GuSverfahren derart ausgeformt, daS 
dadurch das gepanzerte Gehause fur die ... 


Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unteriagen ontnommon 
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Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein gepan- 
zertes Gehause fur eine Leistungshalbleitervorrichtung 
sowie auf ein Verfahren zu deren HersteUung und insbe- 
sondere auf ein Verfahren zur Herstellung eines mit 
AnschluBmuttern und Elektrodenplatten einstttckig in 
einem Einspritz-GuBverfahren ausgeformten gepanzer- 
ten Gehauses. 

Die Fig. 5 ist eine Schnittansicht in langlicher Ricn- 
tung, die den Aufbau des Hauptteiles einer herkommli- 
chen Leistungshalbleitervorrichtung zeigt Die Fig. 6 ist 
eine langliche Schnittansicht, gemaB der ein Teil von 
Fig. 5 vergrdBert dargestellt ist 

In den Fig. 5 und 6 bezeichnen die Bezugszeichen 
folgende Bauelemente. Die Bezugszeichen IP und 2P 
bezeichnen Elektrodenplatten, die an ihren entspre- 
chenden Biegeenden die AnschluBabschnitte lbP und 
2bP aufweisen. Wenn die Elektrodenplatten IP und 2P 
eingekapselt bzw. vergossen werden, ragen die An- 
schluBabschnitte lbP und 2bP, wie in Fig. 5 strichliert 
dargestellt, gerade nach oben heraus, wodurch sie auf 
einfache Weise in ein gepanzertes Gehause IIP einge- 
f Uhrt werden kdnnen. 

Das Bezugszeichen 9P bezeichnet eine warmeab- 
strahlende Platte, mit der Warme nach auBen abgege- 
ben b?w. abgestrahlt werden kann. Das Bezugszeichen 
IIP bezeichnet ein gepanzertes Gehause, welches vor- 
ab derart ausgeformt ist, daB es Locher 11a und lib zum 
Einfuhren der AnschluBabschnitte lbP und 2bP, Locher 
11c und lid zum Einfuhren der AnschluBmuttern und 
Fenster lleP zum Einspritzen eines Silikonharzes oder 
eines Esoxidharzes aufweist 

Die" AnschluBabschnitte lbP un<T2bP der Elektroden- 
platten IP und 2P werden in die am gepanzerten Ge- 
hause IIP vorgesehenen EiiifuhrGffnungen 11a und lib 
eingefuhrt Zwei AnschluBmuttern 31 P werden jeweils 
in die am gepanzerten Gehause IIP vorgesehenen Em- 
fuhraffnungen 11c und lid eingefuhrt Daraufhin wer- 
den die AnschluBabschnitte lbP und 2bP in die durch 
Pfeile gemaB Fig. 5 dargestellten vorbestimmten Rich- 
tungen derart gebogen, daB sie sich nahezu horizontal 
hinsichtlich der Oberflache des gepanzerten Geniuses 
IIP befinden. Dementsprechend wird das gepanzerte 
Gehause IIP mit den Elektrodenplatten und den An- 
schluBmuttern ausgebildet Das in Fig. 6 dargesteilte 
Bezugszeichen 2aP bezeichnet eine auBere Schrauben- 
einfuhrdffnung zum Einfuhren einer Befestigungs- 
schraube, die am gebogenen Abschnitt 2bP vorgesehen 
ist 

rvi Dczugszeichen ZIP bezeichnet cin keramiscnes 
Substrat das als isolierendes Substrat dient Eine Schal- 
tungsleiterfolie 23P ist auf dem Substrat 21 P aufge- 
bracht Das Bezugszeichen 22P bezeichnet ein Lei- 
stungshalbleiterelement, welches mit der Schaltungsleit- 
erfolie 23P auf dem keramischen Substrat 21P befestigt 
isL Das Bezugszeichen 25P bezeichnet einen Alumini- 
umdraht bzw. eine Aluminiumverdrahtung. Mit 31 P ist 
eine Anschluflmutter zum Befestigen der AnschluBab- 
schnitte lbP und 2bP bezeichnet, die mit entsprechen- 
den nicht dargestellten externen Elektroden verbunden 
werden. Das Bezugszeichen 41b bezeichnet ein weiches 
Silikonharz zum Schutzen der durch die Verdrahtung 
verbundenen Leistungshalbleiterelemente 22P und der 
Aluminiumverdrahtung 25P. Das Bezugszeichen 42P 
bezeichnet ein hartes Epoxidharz. 

Die schematische Arbeitsweise der herkdmmuchen 
Leistungshalbleitervorrichtung gemaB Fig. 5 wird nach- 


folgend beschrieben. Eine durch die Leistungshalbleiter- 
elemente 22P erhaltene Funktion wird Qber die Alumi- 
niumverdrahtung 25P und die mit dem isolierenden 
Substrat 21 P verbundene Schaltungsleiterfolie 23P an 
5 die Elektrodenplatten IP und 2P Qbertragen und an- 
schlieflend an (nicht dargesteilte) getrennt vorgesehene 
externe Elektroden weitergeleitet, die mit den An- 
schluBmuttern 31P und (nicht dargestellten) Befesti- 
gungsschrauben, die auBerhalb der Leistungshalbleiter- 
io vorrichtung vorgesehen sind, befestigt Die durch die 
Leistungshalbleiterelemente 22P erzeugte Warme wird 
uber einen (nicht dargestellten) KQhlkdrper, an dem die 
Leistungshalbleitervorrichtung aber das isolierende 
Substrat 21P mit seiner Schaltungsleiterfolie 23P und 
15 der warmeabstrahlenden Platte 9P befestigt sind, abge- 
strahlt bzw..abgegeben. Ferner wird die Warme Uber 
das zum Schutz der Leistungshalbleiterelemente 22P 
und der Aluminiumverdrahtung 25P vorgesehene Silizi- 
umharz 41 P an die Elektrodenplatten IP und 2P weiter- 
20 geleitet und anschlieflend nach oben hin abgestrahlt 
Beim Aufbau bzw. Zusammenbau der Leistungshalb- 
leitervorrichtung konnen jedoch folgende Probleme 
auftreten. 

Das gepanzerte Gehause IIP mit seinen Elektroden- 
25 platten IP und 2P wird vor dem Zusammenbau der 
Leistungshalbleitervorrichtung ausgebildet Das Ver- 
fahren zum Ausbilden des gepanzerten Gehauses UP 
wird nachfolgend anhand von Fig. 6 naher beschrieben. 
Als erstes wird die AnschluBmutter 31P und die Elektro- 
30 denpiatte 2P in die AnschluBmutter-Einfuhrdffnung lid 
und die Elektrodenplatten-EinfuhrSffnung lib des ge- 
panzerten Gehauses IIP eingefuhrt, welches vorab mit 
einem Harz in eine vorbestimmte Form gebracht wurde. 
AnschlieBend wird der AnschiuBabschnitt 2bP der Elek- 
35 trodenplatte 2P in einem nachfolgenden Schritt umge- 
bogen. In diesem Fall ist der Einsatz eines festen K6r- 
pers, wie beispielsweise einer Metall-GuBform, zwi- 
schen dem AnschiuBabschnitt 2bP der Elektrodenplatte 
2P und dem gepanzerten Gehause IIP zum Faiten bzw. 
40 Umbiegen des AnschluBabschnitts 2bP nicht moglich. 
Aus diesem Grunde werden im herkdmmlichen Biege- 
schritt Risse bzw. Bnlche aufgrund der Biegebelastung 
beim gepanzerten Gehause in der Nahe der Elektroden- 
platten- EinfuhrSffnung lib verursacht Darilberhinaus 
45 ist die Biegegenauigkeit des AnschiuBabschnitt 2bP der 
Elektrodenplatte 2P gering, weshalb Risse bzw. Sprtin- 
ge am Biegeabschnitt aufgrund von Platten-Absplitte- 
rung hervorgeruf en werden konne. Insbesondere kdn- 
nen derartige- Probleme leicht auftreten, wenn die Elek- 
50 trodenplatte 2P eine Dicke grdBer 1 mm aufweist 

la der herkommiichen Leistungshalbleitervorrich- 
tung k6nnen daher folgende Probleme auftreten, wenn 
das gepanzerte Gehause mit den Elektrodenplatten zu- 
sammengebaut wird. 

(1) Auftreten von Rissen am gepanzerten Gehause. 

(2) Geringe Biegegenauigkeit an den AnschluBab- 
schnitten der Elektrodenplatten, so dafl eine fehler- 
hafte PaBgenauigkeit zwischen der am AnschluB- 

60 abschnitt vorgesehenen externen Schrauben-Ein- 
ftthroffnung der Elektrodenplatte und dem Schrau- 
benloch der AnschluBmutter auftritt 

(3) Auftreten von Rissen am AnschiuBabschnitt 

65 Diese Probleme werden durch das Biegen des An- 
schluBabschnitts der Elektrodenplatte in einem nachfol- 
genden Schritt hervorgerufen. 
Zur L5sung der vorherstehend beschriebenen Pro- 
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bleme mussen die Anschlufiabschnitte der Elektroden- 
platten vorab gebogen werden, so daB ein gepanzertes 
Gehause mit Elektrodenpiatten durch ein Einspntz- 
GuBverfahren ausgebildet wird In diesem Fall dnngt 
iedoch ein fur das VergieBen des gepanzerten Gehauses 
verwendetes Harz in den Schraubenoffnungsabschnitt 
der AnschluBmuuer ein, so daB die AnschluBmutter thre 
eigentliche Funktion nicht mehr erfullen kann. Aus die- 
sem Grund besitzt die vorliegende Erfindung den fol- 
genden Aufbau. 

GemaB einem ersten Teilaspekt der vorliegenden Er- 
findung besteht die Leistungshalbleitervorrichtung aus 
einem gepanzerten Gehause mit einer AnschluBmutter, 
einer AnschluBmutter-Abdeckung zum Abdecken zu- 
mindest eines unteren Abschnitts einer auBeren Seite 
und eines Bodens der AnschluBmutter und zum Halten 
der AnschluBmutter derart, daB die AnschluBmutter vor 
einer Verdrehung geschutzt ist, und einer Elektroden- 
platte mit einem AnschluBabschnitt, der vorab in eine 
vorbestimmte Form gebogen wurde und eine Schrau- 
ben-Einfuhroffnung zum Einfuhren einer externen 
Schraube aufweist, die in das Gewinde der AnschluB- 
mutter eingreift, wobei die Schrauben-Einftihr6ffnung 
eine Hauptachse aufweist, die mit einer Hauptachse ei- 
ner Schraubendffnung der AnschluBmutter ubereins- 
timmt, und wobei die AnschluBmutter-Abdeckung und 
die Elektrodenplatte mittels eines Einspritz-GuBverfah- 
rens einstiickig mit dem gepanzerten Gehause ausgebil- 
det werden. 

GemaB einem zweiten Teilaspekt der vorliegenden 
Erfindung besteht ein gepanzertes Gehause fur eine 
Leistungshalbleitervorrichtung aus einem gepanzerten 
Gehause mit einer AnschluBmutter, einer AnschluBmut- 
ter-Abdeckung zum Abdecken zumindest eines unteren 
Abschnitts einer auBeren Seite und eines Bodens der 
AnschluBmutter und zum Halten der AnschluBmutter 
derart; -daS die AnschluBmutter vor einer Verdrehung 
geschutzt ist, und einer Elektrodenplatte mit einem An- 
schluBabschnitt, der vorab in eine vorbestimmte Form 
gebogen wurde und eine Schrauben-Einfuhroffnung 
zum Einfuhren einer externen Schraube aufweist, die in 
das Gewinde der AnschluBmutter eingreift, wobei die 
Schrauben-Einfahroffnung eine Hauptachse aufweist, 
die mit einer Hauptachse einer Schraubendffnung der 
AnschluBmutter ubereinstimmt, und wobei die An- 
schluBmutter- A bdeckung und die Elektrodenplatte mit- 
tels eines Einspritz-GuBverfahrens einstiickig mit dem 
gepanzerten Gehause ausgebildet werden. 

GemdB einem dritten Teilaspekt der vorliegenden Er~ 
fir.duns besteht ein Yerfahren zur Herstellung eines ge- 
panzerten Gehauses fur eine Leistungshalbleitervor- 
richtung aus den Schritten: Vorbereiten einer AnschluB- 
mutter, Vorbereiten einer AnschluBmutter-Abdeckung 
zum Abdecken von zumindest eines unteren Abschnitts 
einer auBeren Seite und eines Bodens der AnschluBmut- 
ter und zum Halten der AnschluBmutter derart, daB die 
AnschluBmutter vor einer Verdrehung geschutzt ist, 
Vorbereiten einer Elektrodenplatte mit einem An- 
schluBabschnitt, der vorab in eine vorbestimmte Form 
gebogen wurde und eine Schrauben-Einfuhr&ffnung 
zum Einfflhren einer externen Schraube aufweist, die in 
das Gewinde der AnschluBmutter eingreift, Vorbereiten 
einer Metall-GuBform fur das gepanzerte Gehause, wo- 
bei die Metall-GuBform Positionen aufweist, an denen 
die AnschluBmutter-Abdeckung und die Elektroden- 
piatten derart angeordnet sind, daB eine Hauptachse der 
Schrauben-Einfuhroffnung der Elektrodenpiatten mit 
einer Hauptachse einer Schraubendffnung der An- 
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schluBmutter, die von der AnschluBmutter-Abdeckung 
gehalten wird, flberemstimmt, und dem Vorsehen der 
AnschluBmutter-Abdeckung an der entsprechenden Po- 
sition innerhalb der Metall-GuBform zum Halten der 
5 AnschluBmutter durch die AnschluBmutter-Abdeckung 
und zum Vorsehen der Elektrodenpiatten an der ent- 
sprechenden Position innerhalb der Metall-GuBform, 
wobei die AnschluBmutter-Abdeckung und die Elektro- 
denpiatten einstiickig mit dem gepanzerten Gehause 

io durch ein Einspritz-GuBverfahren ausgeformt werden. 
Die im erfindungsgemaBen gepanzerten Gehause fur 
die Leistungshalbleitervorrichtung vorgesehene An- 
schluBmutter-Abdeckung verhindert, daB ein GieBharz 
in den Schraubentoch-Abschnitt der AnschluBmutter 

is eindringt und daB sich die AnschluBmutter darin wah- 
rend des BngieBvorgangs dreht Aufgrund dieses Auf- 
baus kann der AnschluBabschnitt der Elektrodenplatte 
in einem vorhergehenden Schritt exakt gebogen wer- 
den. Folglich werden am gepanzerten Gehause keine 

20 Risse verursacht, wahrend jedoch die Biegegenauigkeit 
des AnschluBabschnitts der Elektrodenplatte vergro- 
Bert werden kann. 

Die AnschluBschrauben-Abdeckung besitzt eine der- 
artige Form, daB sie auf einfache Weise am gepanzerten 

25 Gehause befestigt werden kann. Zusatzlich kann die La- 
gegenauigkeit der AnschluBmutter-Abdeckung leicht 
verbessert werden, wenn das gepanzerte Gehause ver- 
gossen wird. 

Zunachst liegt daher der Erfindung die Aufgabe zu- 
30 grunde, ein gepanzertes Gehause fur eine Leistungs- 
halbleitervorrichtung auszubilden, die die Probleme (1) 
bis (3) beseitigt, die das Eindringen von GieBharz in den 
Schraubendffnungsabschnitt einer AnschluBschraube 
wahrend des Vergieflens verhindert und eine Drehung 
35 der AnschluBmutter verhindert wird, wenn diese mit 
einer externen Schraube befestigt wird 
- Ferner liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe 
zugrunde, die auBeren Abschnitte der AnschlQsse auto- 
matisch und auf einfache Weise zusammenzufugen und 
40 eine Verdrehung der AnschluBmutter sicher zu verhin- 
dern, urn die Genauigkeit beim Formen bzw. VergieBen 
des gepanzerten Gehauses zu erhChen. 

Die Erfindung wird nachstehend anhand von Ausftth- 
rungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnung 
45 naher beschrie ben- 
Fig. 1 ist eine Schnittansicht, die den Hauptteil einer 
Leistungshalbleitervorrichtung gemaB einem ersten er- 
findungsgemaBen Ausfuhrungsbeispiel darstelit; 
Fig. 2 ist eine Schnittansicht, die den Hauptteil des 
so gepanzerten Gehauses der Leistungshalbleitervorrich- 
tung gemafi dem ersten erfindungsgemaBen Ausfuh- 
rungsbeispiel zeigt; 

Fig. 3a und 3b sind Ansichten, die den Hauptteil eines 
gepanzerten Geniuses der Leistungshalbleitervorrich- 
55 tung gemaB einem weiteren erfindungsgemaBen Aus- 
fflhrungsbeispiel darstelit; 

Fig. 4 ist eine Schnittansicht, die den Hauptteil eines 
gepanzerten Gehauses der Leistungshalbleitervorrich- 
tung gemaB einem weiteren erfindungsgemaBen Aus- 
60 ftihrungsbeispiel darstelit; 

Fig. 5 und 6 sind Schnittansichten, die den Hauptteil 
einer herkOmmlichen Leistungshalbleitervorrichtung 
darstellen;und 
Fig. 7 zeigt ein Flufldiagramm, das die Herstellungs- 
65 schritte des gepanz rten Gehauses fur die Leistungs- 
halbleitervorrichtung darstelit 
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Erstes bevorzugtes Ausfuhrungsbeispiel 

Die Fig. 1 ist eine Langs-Schnittansicht die den Auf- 
bau des Hauptteiles einer erfindungsgemaBen Lei- 
stungshalbleitervorrichtung gemaB einem ersten bevor- 
zugten Ausfuhrungsbeispiel darstellt Die Fig. 2 ist eine 
Langs-Schnittansicht die den Aufbau des Hauptteils des 
gepanzenen Gehauses der Leistungshalbleitervorrich- 
tung darstellt, wobei ein in Fig. 1 mit strichlierter Linie 
umrandeter Bereich vergroBert dargestellt ist 

In Fig. 1 bezeichnet das Bezugszeichen 21 ein isolie- 
rendes Substrat wie beispielsweise ein keramisches 
Substrat Schaltungsleiterfolien 23 sind an einer Ober- 
flache des isolierenden Substrats 21 vorgesehen. Lei- 
stungshaibleiterelemente 22 sind an den OberflSchen 
von einigen Schaltungsleiterfolien 23 befestigt Eine 
Aluminiumverdrahtung 25 verbindet entsprechende 
Elektroden der Leistungshalbleiterelemente 22 und ent- 
sprechende andere Schaltungsleiterfolien 23. Ein Ende 
der nachfolgend beschriebenen Elektrodenplatten 1 und 
2 ist jeweils an den Schaltungsleiterfolien 23a und 23b 
befestigt Eine warmeabstrahlende Platte 9 ist an der 
unteren Oberflache des isolierenden Substrats 21 vorge- 
sehen. Die warmeabstrahlende Platte 9 strahlt die durch 
die Leistungshalbleiterelemente 22 erzeugte Warme 
nach auBen ab. 

Ein die Bauteile 9, 21, 22 f 23 und 25 aufweisender 
aktiver Korper wird von einem gepanzerten Gehause 
11 abgedeckt Ein Silikonharz 41 und ein Epoxidharz42 
werden uber am gepanzerten Gehause 11 vorgesehene 
Einspritzfenster lie nacheinander in das gepanzerte 
Gehause 11 eingespritzt, so daB eine Leistungshalblei- 
tervorrichtung 10 mit Harz versiegelt wird. 

Das mit einem GieBharz ausgeformte gepanzerte Ge- 
hause 11 stellt das Hauptteil der vorlitgenden Erfindung 
dar und besitzt Elektrodenplatten 1 und 2, AnschluB- 
muttern 31 sowie AnschluBmutter-Abdeckungen 15. 
Die AnschluBmuttern 31 greifen uber die Elektroden- 
platten 1 und 2 in das Gewinde der entsprechenden 
(nicht dargestellten) externen Schrauben bin. Die jewei- 
ligen AnschluBmutter-Abdeckungen 15 decken zumin- 
dest den unteren Abschnitt der auBeren Seite sowie den 
Boden der entsprechenden AnschluBmutter 31 ab, wo- 
durch die AnschluBmutter 31 derart gehalten wird, daB 
eine Drehbewegung verhindert ist Das gepanzerte Ge- 
hause 11 wird mit den Bauteilen 1, 2 und 15 einstiickig 
durch ein Einspritz-GuBverfahren vergossen. Wie nach- 
folgend beschrieben wird, wird das gepanzerte Gehause 
11 vor den Schritten fur den Zusammenbau der Lei- 
stungshalbleitervorrichtung 10 und dem Verregeln des 
~!::chcn ~i: Harzon durch cin GuB verfahren vorab her- 
gestellt. Der Aufbau des gepanzerten Gehauses 11 wird 
nachfolgend genauer beschrieben. 

Die Elektrodenplatten 1 und 2 besitzen AnschiuBab- 
schnitte lb und 2b, die vorab durch eine PreBmaschine 
oder dergleichen jeweils mit hoher Genauigkeit in eine 
vorbestimmte Form gebogen werden. In diesem bevor- 
zugten Ausfuhrungsbeispiel werden die AnschluBab- 
schnitte lb und 2b vorab ein eine L-Form gebogen, so 
daB sie nach dem VergieBen relativ zu einer oberen 
Oberflache 4 des gepanzerten Gehauses 11 horizontal 
angeordnet sind SchraubeneinfOhroffnungen la und 2a 
zum Einfuhren externer Befestigungsschrauben werden 
vorab an den emsprechend vorbestimmten Stellen der 
AnschluBabschnitte lb und 2b ausgebildet Die Elektro- 
denplatten 1 und 2 werden an entsprechend vorbe- 
stimmten Stellen einer MetailguBform far ein (nicht dar- 
gestelltes) Einspritz-GuBverfahren derart vorgesehen, 
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daB die Hauptachsen der Schrauben- EinfQhroffnungen 
la und 2a mit den Hauptachsen der (nicht dargestellten) 
Schraubenlocher der AnschluBmuttern 31 nach dem 
VergieBen des gepanzenen Gehauses 11 Ubereinstim- 
5 men. 

Die jeweiligen AnschluBmutter-Abdeckungen 15 stel- 
len einen GieBharzkdrper dar, der vorab gegossen wird 
und einen verbundenen Zwei-Stufen konkaven Ab- 
schnitt mit einem ersten konkaven Abschnitt 15a und 

io einem zweiten konkaven Abschnitt 15b aufweist Der 
erste konkave Abschnitt 15a ist eine AnschluBmutter- 
Einfflhroffnung, die eine Offnung an der Einftihroberfla- 
chenseite 4 fur die AnschluBmutter 31 des gepanzerten 
Gehauses 11 aufweist Der zweite konkave Abschnitt 

15 15b wird an einer am Boden des ersten konkaven Ab- 
schnitts 15a«vorgesehenen Offnung 5 in Richtung zur 
Innenseite ausgebildet 

Der erste konkave Abschnitt 15a besitzt die gleiche 
Form und Abmessung wie die auBere Form und Abmes- 

20 sung der AnschluBmutter 31. GemaB dem vorliegenden 
Beispiel besitzt die AnschluBmutter 31 eine hexagonale 
Form. Folglich besitzt der erste konkave Abschnitt 15a 
eine konkave Form, deren Querschnitt senkrecht zur 
zentralen Achse 3 hexagonal ist und deren Tiefe gleich 

25 der Lange der auBeren Seiten der AnschluBmutter 31 
ist Demzufolge werden die Seiten und der Boden der 
AnschluBmutter 31 vom ersten konkaven Abschnitt 15a 
abgedeckt, wenn die AnschluBmutter 31 in den ersten 
konkaven Abschnitt 15a eingefuhrt wird. 

30 Durch die beim Kontakt mit den Seiten und dem 
Boden der AnschluBmutter 31 mit den Wanden des er- 
sten konkaven Abschnitts 15a erzeugte Kraft wird die 
AnschluBmutter 31 derart gehalten, daB eine Drehbe- 
wegung ausgeschlossen ist, wenn eine Befestigung mit 

35 der externen Schraube erfolgt Zu diesem Zeitpunkt 
stimmt die Hauptachse 3 der AnschluBmutter-Abdek- 
kung 15, d. h. des ersten konkaven Abschnitts 15a, nahe- 
zu mit der Hauptachse des Schraubenlochs der An- 
schluBmutter 31 und der Achse der Schraubeneinfuhr- 

40 offhungen la und 2a der Elektrodenplatten 1 und 2 
uberein. 

Der zweite konkave Abschnitt 15b ist derart ausgebil- 
det daB seine Hauptachse mit der des ersten konkaven 
Abschnitts 15a ubereinstimmt Die Form und die Ab- 

45 messungen des zweiten konkaven Abschnitts 15b wer- 
den derart eingestellt, daB ein Teil der Befestigungs- 
schraube der externen Schraube durch die untere Ober- 
flache 6 der AnschluBmutter 31 hindurchtreten kann, 
wenn die externe Schraube in das Gewinde eingreift 

so und mit der AnschluBmutter 31 befestigt wird. 

Die Hersieilungsschritie uss gepanzerten Gehauses 
1 1 mit einem derartigen Aufbau (vorherstehende Schrit- 
te) wird nachfolgend anhand von Fig. 7 naher beschrie- 
ben. Der gleiche Schritt wird im allgemeinen in einen 

55 ersten Formschritt und einen zweiten Formschritt auf- 
geteilt Als erstes werden die Anschluflmutter-Abdek- 
kungen 15 mit dem Aufbau gemaB der Fig. 1 und 2 
durch ein GieBverfahren ausgeformt (erster Form- 
schritt). 

60 Die Elektrodenplatten 1 und 2 mit ihren an vorbe- 
stimmten Stellen ausgebildeten Schrauben-Enfilhrdff- 
nungen la und 2a werden mittels einer PreBmaschine 
oder dergleichen in eine vorbestimmte Form gebogen, 
so daB die Biegeabschnitte lb und 2b ausgebildet wer- 

65 den. 

Daraufhin wird der zweite Formschritt durchgefiihrt 
Genauer gesagt wird eine (nicht dargestellte) Metall- 
GuBform fur ein gepanzertes Gehause vorbereitet, in 
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der die Positionen der AnschiuBmutter-Abdeckungen 
15 und der Elektrodenplatten 1 und 2 derart eingestellt 
werden, daB die Hauptachsen der Schrauben-Einfiihr- 
cffnungen la und 2a der Elektrodenplatten 1 und 2 mit 
den Hauptachsen der entsprechenden AnschluBmuttern 
31 jeweils iibereinstimmen, wenn die AnschluBmuttern 
31 von den ersten konkaven Abschnitten 15a der An- 
schiuBmutter-Abdeckungen 15 gehalten werdea Die je- 
weiiige Anschlufimutter-Abdeckung 15 wird zunachst in 
die entsprechende Position innerhaib der Metali-Gufl- 
form gebracht, wobei anschlieBend eine jeweilige An- 
schluBmutter 31 in den entsprechenden ersten konka- 
ven Abschnitt 15a derart eingefuhrt wird, daB jede An- 
schluBmutter-Abdeckung 15 die entsprechende An- 
schluBmutter 31 tragi In diesem Fail wird ein gewisses 
Spiel zwischen den Seitenwanden des ersten konkaven 
Abschnitts 15a und der jeweiligen AnschluBmutter 31 
erzeugt Ferner werden die Elektrodenplatten 1 und 2 
an vorbestimmten Positionen innerhaib der Metall- 
GuBform vorgesehen. Sobald diese Vorbereitungen ab- 
geschlossen sind, werden die Elektrodenplatten 1 und 2 
sowie die zwei AnschluBschrauben-Abdeckungen 15 
mit ihren AnschluBschrauben 31 einstilckig durch ein 
Einspritz-GuBverfahren mit einem GieBharzteil, wel- 
ches das gepanzerte Gehause sein soil, einstuckig ausge- 
bildet Auf diese Weise wird das in Fig. 1 und 2 darge- 
stellte gepanzerte Gehause 1 1 geformt. 

Sobald der Schritt zur Herstellung des gepanzerten 
Gehauses 11 abgeschlossen ist, wird der Schritt zum 
Zusammenbau der Leistungshalbleitervorrichtung 10 
durchgeftihrt 

Gemafi dem vorherstehend beschriebenen gepanzer- 
ten Gehause 11 der Leistungshalbleitervorrichtung 10 
wird jede Anschlufimutter-Abdeckung 15 vorab durch 
ein erstes GieBverfahren in eine derartige Form ausge- 
formt, daB die AnschluBmutter 31 derart abgedeckt 
wird, daB ein Verdrehen bei Hirer Befestigung mit der 
Befestigungsschraube verhindert ist Aus diesem Grund 
kann beim VergieBen des gepanzerten Gehauses 11 
kein Harz in die Schraubenflffnungen der AnschluBmut- 
tern flieBen. Es ist folglich mdglich, die AnschluBab- 
schnitte lb und 2b der Elektrodenplatten 1 und 2 durch 
eine PreBmaschine oder dergleichen mit hoher Genau- 
igkeit vorab zu biegen. Dariiberhinaus kann die Lage- 
genauigkeit zwischen Schraubenlochern der AnschluB- 
schrauben 31 und der Befestigungsschrauben-EinfQhr- 
offnungen la und 2a der Elektrodenplatten 1 und 2 ver- 
bessert werden. GemaB dem Stand der Technik werden 
die AnschluBabschnitte der Elektrodenplatten in vorbe- 
stimmte Einfuhroffnungen emgefiihrt und nach dem 
VergieBen des gepanzerten Gehauses gebogen, so daB 
Risse am gepanzerten Gehause, eine fehlerhafte PaBge- 
nauigkeit, Risse an den AnschluBabschnitten und der- 
gleichen hervorgeruf en werden. Erfindungsgemafi ist es 
jedoch mdglich, diese Nachteile vollstandig zu eliminie- 
ren. 

Ferner konnen die AnschluBmuttern 31, die Elektro- 
denplatten 1 und 2 und weitere Bauteile zusammenge- 
baut werden, wenn das gepanzerte Gehause 11 gegos- 
sen wird Daher kann auf einfache Weise der Schritt 
zum Zusammenbau der Bauteile um die Anschliisse her- 
um automatisch durchgefuhrt werden. 

Auch fur den Fall, daB die Dicke der jeweiligen Elek- 
trodenplatten groBer 1,0 mm ist, kann die vorliegende 
Erfindung eingesetzt werden. Folglich kann eine lei- 
stungsstarke Leistungshalbleitervorrichtung entwickelt 
werden. 
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Zweites bevorzugtes AusfQhrungsbeispiel 

Die Fig. 3a zeigt eine Schnittansicht, die den Haupt- 
teii eines gepanzerten Rahmens einer Leistungshalblei- 
5 tervorrichtung gernafi einem bevorzugten erfindungs- 
gemafien Ausfiihrungsbeispiei darstellt, wobei es einer 
Variante des durch die strichlierte Linie in Fig. 1 ange- 
gebenen Bereichs entspricht Die Fig. 3b ist eine Drauf- 
sicht, die eine AnschluBmutter- Abdeckung 15a gemaB 

to Fig. 3a aus der Richtung eines Pfeils 7 darstellt Die 
Langs-Schnittansicht endang der in Fig. 3b dargesteli- 
ten Linie X-Y entspricht der Fig. 3a. 

Das zweite bevorzugte AusfQhrungsbeispiel unter- 
scheidet sich vom ersten bevorzugten AusfQhrungsbei- 

is spiel dadurch, daB jede Anschlufimutter-Abdeckung ei- 
ne unterschiedliche Form aufweist Hinsichtlich der wei- 
teren Gesichtspunkte stimmt das zweite bevorzugte 
Ausfiihrungsbeispiei mit dem ersten bevorzugten Aus- 
fiihrungsbeispiei tiberein. 

20 In den Fig. 3a und 3b bezeichnet das Bezugszeichen 
11 A ein gepanzertes Gehause und das Bezugszeichen 
15A eine Anschlufimutter-Abdeckung. Aussparungsab- 
schnitte bzw. Kerbabschnitte 8 sind an vorbestimmten 
Stellen vorgesehen, an denen die AnschhiBmutter-Ab- 

25 deckung 15A mit einem Harz des gepanzerten Gehau- 
ses 11 A befestigt ist, d. h. ein Teil der aufieren Oberfla- 
che (auBere Seite und Boden) der Anschlufimutter-Ab- 
deckung 15A. Folglich erreicht das fur das gepanzerte 
Gehause 1 1 A verwendete Giefiharz die jeweiligen Aus- 

30 sparungsabschnitte 8 wahrend des Einspritz-Gufiver- 
fahrens, wodurch die Adhasionswirkung des Harzes fur 
das gepanzerte Gehause 11A mit dem Harz ftir die An- 
schlufimutter-Abdeckung 15A vergraBertist. 
GemaB dem zweiten bevorzugten AusfQhrungsbei- 

35 spiel kann jede Anschlufimutter-Abdeckung 15A mit 
dem gepanzerten Gehause 11A fester befestigt werdea 
Folglich konnen die Anschlufimutter-Abdeckungen 15A 
vor einer Drehung gegemlber dem gepanzerten Gehau- 
se 1 1 A weiter geschiltzt werden, die durch die Befesti- 

40 gungskraft hervorgeruf en wird, wenn eine jeweilige Be- 
festigungsschraube in das Gewinde einer jeweiligen An- 
schluBmutter 31 eingreift Die AnschluBmuttern 31 kfln- 
nen daher vollstandig vor einer Drehbewegung ge- 
schiltzt werden. Als Ergebnis kann die Befestigung 

45 durch die Befestigungsschrauben sicher und einfach 
durchgefUhrt werdea 

Drittes bevorzugtes AusfQhrungsbeispiel 

:o Die Fig. 4 zeigt eine Schnittansicht, die den Hauptteii 
eines gepanzerten Gehauses einer Leistungshalbleiter- 
vorrichtung gemafi einem weiteren bevorzugten Aus- 
fiihrungsbeispiei gemaB der Erfindung darstellt, in der 
die in Fig. 1 durch strichlierte Linien angegebenen Be- 
ss reiche vergrdflert dargestellt sind. Das dritte bevorzug- 
te AusfQhrungsbeispiel entspricht einer Variante des 
zweiten bevorzugten AusfQhrungsbeispiels, wobei es 
sich vom zweiten bevorzugten AusfQhrungsbeispiel in 
folgender Weise unterscheidet 
60 GemaB dem in Fig, 4 dargestellten gepanzerten Ge- 
hause 11B ist ein konkaver Abschnitt 12 fQr eine zweite 
GieBpositionierung innerhaib des Hauptabschnitts ei- 
nes Bodens 9 an der RQckseite einer Anschlufimutter- 
Abdeckung 15B (gegenQber einer fQr eine Anschlufi- 
65 mutter 31 vorgesehenen Einftthroberflache 4) vorgese- 
hen. Der konkave Abschnitt 12 fflr die zweite Gieflposi- 
tionierung ist Qber eine durchgehende Offnung verbun- 
den, die in dem gepanzerten Gehause 11B wahrend des 
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Einspritz-GuBverfahrens ausgebildet wurde und als Ar- 
beitsoberflache auf einer Metail-GuBform dient, wenn 
das gepanzerte Gehause UB gegossen wird. Genauer 
gesagt wird ein konvexer Abschnitt fur die zweite GieB- 
positionierung vorab an der (nicht darges tell ten) Metall- 5 
GuBform ausgebildet, die dem konkaven Abschnitt 12 
entspricht. Zum Zeitpunkt des Einspritz-GuBverfahrens 
wird der konvexe Abschnitt in den konkaven Abschnitt 
derart eingefilhrt, daB die AnschluBmutter-Abdeckung 
15B sicher in der Metall-GuBform vorgesehen ist. Unter 10 
Verwendung des einfachen Aufbaus der AnschluBmut- 
ter-Abdeckungen 15B kann das Einspritz-GuBverfahren 
sicher gegen den Einspritzdruck eines Harzes fur das 
gepanzerte Gehause UB durchgeftlhrt werden. Dar- 
uberhinaus kann eine aufgrund des Einspritzdruckes 15 
emstehende fehJerhafte PaBgenauigkeit verhindert 
werden. 

Die Idee, einen konkaven Abschnitt 12 vorzusehen, 
kann ebenso auf das gepanzerte Gehause 11 gemaB 
Fig. 2 angewendet werden. Wahrend die Tiefe des er- 20 
sten konkaven Abschnitts 15a einer jeweiligen An- 
schluBmutter-Abdeckung 15, 15A und 15B nahezu 
gleich der Seitenlange der AnschluBmutter 31 gemaB 
dem ersten bis dritten bevorzugten Ausfiihrungsbeispiel 
ist, kann diese innerhalb eines Bereiches soweit verrin- 25 
gert werden, solange sich eine jeweilige AnschluBmut- 
ter 31 nicht verdreht 

Die vorliegende Erfindung verwirklicht ein gepanzer- 
tes Gehause fiir eine Leistungshalbleitervorrichtung, bei 
der die beim Einfilhren der AnschluBabschnitte einer 30 
Elektrodenplatte in Einfuhrdffnungen des gepanzerten 
Gehauses und dem daran anschlieBenden Biegen entste- 
hende Risse verhindert werden kdnnen, bei der eine 
zwischen der Befestigungsschrauben-Eihfiihrdffnung 
des AnschluBabschnitts und der Schraubenoffnung ei- 35 
ner AnschluBmutter auftretende fehlerhafte PaBgenau- 
igkeit und dergleichen verhindert werden kann und bei 
der der automatische Zusammenbau erleichtert werden 
kann. Hierbei wird vorab eine AnschluBmutter- Abdek- 
kung gegossen. Die AnschluBmutter-Abdeckung besitzt 40 
einen ersten konkaven Abschnitt, der die AnschluBmut- 
ter abdeckt und derart halt, daB ein Verdrehen wahrend 
der Befestigung einer Schraube verhindert ist und einen 
zweiten konkaven Abschnitt, in den die Spitze des 
Schraubenabschnitts des Schraube nbolzens eindringen 45 
kann. Die Elektrodenplatten, deren AnschluBabschnitt 
mitteis einer PreBmaschine oder dergleichen vorab in 
eine vorbestimmte Form gebogen wurden sowie die 
AnschluBmutter-Abdeckung mit der darin eingefiihrten 
AnschluBmutter, die durch den ersten konkaven Ab- 50 
.chnitt gehalten wird, sind in einer Metall-GuBform fiir 
das gepanzerte Gehause angeordnet Die Elektroden- 
platten und die AnschluBmutter-Abdeckung werden mit 
dem gepanzerten Gehause einstuckig durch ein Ein- 
spritz-GuBverfahren derart ausgeformt, daB dadurch 55 
das gepanzerte Gehause fur die Leistungshalbleitervor- 
richtung gegossen bzw. ausgeformt werden kann. 

Patentanspruche 

60 

1. Leistungshalbleitervorrichtung mit einem gepan- 
zerten Gehause (11; UA; UB) bestehend aus: 
einer AnschluBmutter (31), 
einer AnschluBmutter-Abdeckung (15; 15A; 15B) 
zum Abdecken zumindest eines unteren Abschnitts 65 
einer auBeren Seite und eines Bodens der An- 
schluBmutter (31) und zum Halten der AnschluB- 
mutter derart, daB die AnschluBmutter (31) vor ei- 
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ner Verdrehung geschiitzt ist, und 
einer Elektrodenplatte (1, 2) mit einem AnschluBab- 
schnitt (lb, 2b), der vorab in eine vorbestimmte 
Form gebogen wurde und eine Schrauben-Einfiihr- 
affnung (la, 2a) zum Einfilhren einer externen 
Schraube aufweist, die in das Gewinde der An- 
schiuBmutter (31) eingreift, wobei die Schrauben- 
Einfuhrdffnung (la, 2a) eine Hauptachse aufweist, 
die mit einer Hauptachse einer Schraubenoffnung 
der AnschluBmutter (31) ubereinstimmt, und wobei 
die AnschluBmutter-Abdeckung (15; 15A; 15B) und 
die Elektrodenplatte (1, 2) mitteis eines Einspritz- 
GuBverfahrens einsttickig mit dem gepanzerten 
Gehause ausgebildet werden. 

2. Leistungshalbleitervorrichtung nach Patentan- 
spruch'l, wobei die AnschluBmutter-Abdeckung 
(15A) einen Aussparungsabschnitt (8) aufweist, der 
an einer Stelle ihrer auBeren Oberflache ausgebil- 
det ist und in dem gepanzerten Gehause eingebet- 
tetist 

3. Leistungshalbleitervorrichtung nach Patentan- 
spruch 2, wobei die AnschluBmutter-Abdeckung 
(15B) einen konkaven Abschnitt (12) fur eine zweite 
GieBpositionierung aufweist, die innerhalb eines 
Teils des Bodens (9) ausgebildet ist, der im gepan- 
zerten Gehause gegentiber der Einfuhroberflache 
(4) der AnschluBmutter (31) eingebettet ist, und das 
gepanzerte Gehause eine durchgehende Offnung 
aufweist, die von einer dem Boden der AnschluB- 
mutter-Abdeckung (15B) gegenttberliegenden 
Oberflache ausgebildet ist und den konkaven Ab- 
schnitt (12) fiir die sekundare GieBpositionierung 
durchstdBt 

4. Leistungshalbleitervorrichtung nach Patentan- 
spruch 1, wobei die AnschluBmutter-Abdeckung ei- 
nen ersten konkaven Abschnitt (15a) aufweist, der 
die gleich Form und die gleichen AusmaBe besitzt 
wie die auBere Form und AusmaBe der AnschluB- 
mutter (31), wobei 

die Tiefe des ersten konkaven Abschnitts (15a) auf 
einen ausreichend groBen Wert eingestellt wird, um 
eine Drehung der AnschluBmutter (31) zu verhin- 
dern, und 

wobei die AnschluBmutter (31) im ersten konkaven 
Abschnitt (15a) derart vorgesehen ist, daB sie durch 
die AnschluBabschnitt-Abdeckung (15; 15A; 15B) 
gehalten wird 

5. Leistungshalbleitervorrichtung nach Patentan- 
spruch 4, wobei die AnschluBmutter-Abdeckung ei- 
nen zweiten konkaven Abschnitt (15b) aufweist, der 
von einem Teii des Bodens des ersten konkaven 
Abschnitts (15a) nach innen ausgebildet ist, wobei 
eine Hauptachse des zweiten konkaven Abschnitts 
(15b) mit einer Hauptachse des ersten konkaven 
Abschnitts (15a) Gbereinstimmt und 

die Form und AusmaBe des zweiten konkaven Ab- 
schnitts (15b) derart eingestellt sind, daB ein 
Schraubenabschnitt der externen Schraube vom 
Boden des ersten konkaven Abschnitts (15a) beim 
Eingreifen der externen Schraube in das Gewinde 
der AnschluBmutter (31) hindurchtreten kann. 

6. Leistungshalbleitervorrichtung nach Patentan- 
spruch 5, wobei die AnschluBmutter-Abdeckung 
(15A) einen Aussparungsabschnitt (8) aufweist, der 
an einer Stelle ihrer auBeren Oberflache ausgebil- 
det ist und in dem gepanzerten Gehause eingebet- 
tet ist 

7. Leistungshalbleitervorrichtung nach Patentan- 
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spruch 6, wobei die AnschluB mutter- Abdeckung 
(15B) einen konkaven Abschnitt (12) filr eine zweite 
GieBpositionierung aufweist die innerhaib eines 
Teiis des Bodens (9) ausgebildet ist der im gepan- 
zerten Gehause gegeniiber der Einfuhroberflache 5 
(4) der AnschluBmutter (31) eingebettet ist, und das 
gepanzerte Gehause eine durchgehende Offnung 
aufweist die von einer dem Boden der AnschluB- 
mutter-Abdeckung (15B) gegeniiberliegenden 
Obenlache ausgebildet ist und den konkaven Ab- to 
schnitt fur die sekundare GieBpositionierung 
durchstoBL 

8. Gepanzertes Geh&use fur eine Leistungshalblei- 
tervorrichtung mit 

einer AnschluBmutter-Abdeckung (15; 15A; 15B) 15 
zum Abdecken zumindest eines unteren Abschnitts 
einer auBeren Seite und eines Bodens der An- 
schluBmutter (31) und zum Halten der AnschluB- 
mutter derart daB die AnschluBmutter (31) vor ei- 
ner Verdrehung geschutzt ist, und 20 
einer Elektrodenplatte (1, 2) mit einem AnschluBab- 
schnitt (lb, 2b), der vorab in eine vorbestimmte 
Form gebogen wurde und eine Schrauben-Einftihr- 
dffnung (la, 2a) zum EinfQhren einer externen 
Schraube aufweist, die in das Gewinde der An- 25 
schluBmutter (31) eingreift, wobei die Schrauben- 
Einfiihniffnung (la, 2a) eine Hauptachse aufweist, 
die mit einer Hauptachse einer Schraubenoffnung 
der AnschluBmutter (31) ubereinstimmt wobei 
die AnschluBmutter-Abdeckung (15; 15A; 15B) und 30 
die Elektrodenplatte (1, 2) mittels eines Einspritz- 
GuBverfahrens einstuckig mit dem gepanzerten 
Gehause ausgebildet werden. 

9. Gepanzertes Gehause filr eine Leistungshalblei- 
tervorrichtung nach Patentanspruch 8, wobei ein 35 
Aussparungsabschnitt (8) an einer Stelle der auBe- 

- ren Oberflache der AnschluBmutter-Abdeckung 
(15A) ausgebildet ist, der in dem gepanzerten Ge- 
hause eingebettet ist 

10. Gepanzertes Gehause fur eine Leistungshalblei- 40 
tervorrichtung nach Patentanspruch 9, wobei ein 
konkaver Abschnitt (12) fttr eine zweite GieBposi- 
tionierung innerhaib eines Teils des Bodens (9) der 
AnschluBmutter-Abdeckung (15B) ausgebildet ist 
der im gepanzerten Gehause gegeniiber der Ein- 45 
fuhroberflache (4) der AnschluBmutter (31) einge- 
bettet ist, und das gepanzerte Gehause eine durch- 
gehende Offnung aufweist die den konkaven Ab- 
schnitt filr die sekundare GieBpositionierung 
HurchstoBt 50 

11. Verfahren zum Herstellen eines gepanzerten 
Gehauses filr eine Leistungshalbleitervorrichtung 
bestehend aus den Schritten: 

Vorbereiten einer AnschluBmutter (31), 
Vorbereiten einer AnschluBmutter-Abdeckung (15; 55 
15A; 15B) zum Abdecken von zumindest eines un- 
teren Abschnitts einer auBeren Seite und eines Bo- 
dens der AnschluBmutter (31) und zum Halten der 
AnschluBmutter (31) derart daB die AnschluBmut- 
ter an einer Verdrehung gehindert wird, 60 
Vorbereiten einer Elektrodenplatte (1,2) mit einem 
AnschluBabschnitt (lb, 2b), der vorab in eine vorbe- 
stimmte Form gebogen wurde und eine Schrauben- 
EinfQhr&fmung zum EinfQhren einer externen 
Schraube aufweist, die in das Gewinde der An- 65 
schluBmutter eingreift 

Vorbereiten einer Metall-GuBform fiir das gepan- 
zerte Gehause (11), wobei die Metall-GuBform Po- 


sitionen aufweist an denen die AnschluBmutter- 
Abdeckung (15; 15A; 15B) und die Elektrodenplat- 
ten (1, 2) derart angeordnet sind, daB eine Haupt- 
achse der Schrauben-EinfOhrdffnung der Elektro- 
denplatten mit einer Hauptachse einer Schrauben- 
offnung der AnschluBmutter (31), die von der An- 
schluBmutter-Abdeckung gehalten wird, ubereins- 
timmt und 

dem Vorsehen der AnschluBmutter-Abdeckung an 
der entsprechenden Position innerhaib der Metall- 
GuBform zum Halten der AnschluBmutter (31) 
durch die AnschluBmutter-Abdeckung und zum 
Vorsehen der Elektrodenplatten (1, 2) an der ent- 
sprechenden Position innerhaib der Metall-GuB- 
form, wobei die AnschluBmutter-Abdeckung und 
die Elektrodenplatten einstuckig mit dem gepan- 
zerten Gehause (11) durch ein Einspritz-GuBver- 
fahren ausgeformt werden. 

12. Verfahren zum Herstellen eines gepanzerten 
Gehauses fQr eine Leistungshalbleitervorrichtung 
nach Patentanspruch 1 1, wobei ein Aussparungsab- 
schnitt (8) vorab an einem Teii einer auBeren Ober- 
flache der AnschluBmutter-Abdeckung ausgebildet 
wurde. 

13. Verfahren zum Herstellen eines gepanzerten 
Gehauses fQr eine Leistungshalbleitervorrichtung 
nach Patentanspruch 12, wobei ein konvexer Ab- 
schnitt fur die zweite GuBpositionierung vorab an 
der Metall-GuBform ausgebildet wird und ein kon- 
kaver Abschnitt (12) fur die zweite GuBpositionie- 
rung vorab an einem Teil eines Bodens der An- 
schluBmutterabdeckung derart ausgebildet wird, 
daB der konvexe Abschnitt fttr die zweite GuBposi- 
tionierung beim Einspritz-GuBverfahrensschritt 
darin eingefQhrt wird 
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